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This invaluable book provides a comprehensive treatment of the design
and applications of the semiconductor optical amplifier (SOA). SOAs are
important components for optical communication systems with
applications as in-line amplifiers and as functional devices in evolving
optical networks. The functional applications of SOAs were first studied
in the early 1990's; since then, the diversity and scope of such
applications have been steadily growing. Semiconductor Optical
Amplifiers is self-contained and unified in presentation. The treatments
in the book are detailed enough to capture
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Sommario/riassunto Le mot "fragment" recouvre deux réalités textuelles différentes,

associées a des formes d’écritures particulieres, se présentant sous des
aspects multiples et dans des contextes variés. Le fragment peut
désigner un morceau extrait d'une ceuvre, souvent perdu, inséré par un
auteur dans son propre texte, auteur qui, ce faisant, le préserve de I
oubli tout en lui conférant d’autres significations. Mais une ceuvre
nouvelle peut également étre délibérément fragmentée, caractérisée
par la discontinuité, la rupture et le morcellement, stratégies d’écriture
mises au service d’'une création littéraire originale. Les contributions



rassemblées dans ce volume mettent en lumiére, a partir d’exemples
variés, de I'’Antiquité a nos jours, les caractéristiques principales et les
enjeux respectifs de ces deux formes d’écriture fragmentaire, mais
aussi les nombreuses convergences et similitudes qui peuvent se faire
jour entre elles, repérables d’'un siécle ou d’'un genre a l'autre.



